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Ogodlny schemat inwertera MOS
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Rodzaje cyfrowych uktadow
scalonych MOS

Ukfady cyfrowe MOS
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Bramki NMOS
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" Bramki NMOS z obcigzeniem typu
wzbogacanego

wytgczanie

zatgczanie

VTD Vi t,

1. VGG<VDD+VTL - tranzystor obcigzajgcy pracuje w zakresie nasycenia
K 2. VGG=VDD+VTL - tranzystor obcigzajgcy pracuje w zakresie nienasycenia /
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~ Pordwnanie bramek NMOS
Z roznymi obcigzeniami
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Bramki logiczne NMOS:
NAND i NOR
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Inwerter CMOS
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" Charakterystyka przej$ciowa i prad
inwertera CMOS
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4 Wptyw wspotczynnika B na N
charakterystyke przejsciowag
| napiecie progowe inwertera CMOS
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Definicja marginesow szumow

Vie 73

nachylenie= -1
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 Opdznienia wnoszone przez

inwerter CMOS
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 Obliczanie czaséw opdznien
tarL ! toLk
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Ogolny schemat bramki CMOS
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w bramkach CMOS

Y=AB Y=A+B Y=AB+C
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" Schematy sieci $ciagajacych
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" Schematy sieci podciagajacych
w bramkach CMOS
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Bramki CMOS: NAND i NOR
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" Dobor szerokosci tranzystorow

w bramkach CMOS
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Inwerter pseudo-NMOS
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Bramki pseudo-NMOS:
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Tranzystor NMOS jako klucz
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Tranzystor PMOS jako klucz
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Bramka transmisyjna CMOS
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Dwuwejsciowy multiplekser
Z bramek transmisyjnych
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Inwerter trojstanowy
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Przerzutnik D wyzwalany poziomem
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Przerzutnik D wyzwalany zboczem
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Bramki dynamiczne
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,Charge sharing” czyli zjawisko
podziatu tadunku
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t.gczenie bramek dynamicznych
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